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Załącznik do "Zawiadomienia o nadaniu stopnia naukowego doktora" Bartłomiejowi Szafranowi. 

Informacja autora o treści rozprawy doktorskiej.

Rozprawa przedstawia opis teoretyczny najciekawszych własności stanów elektronowych i donorowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych (KK). Zastosowanie realnego potencjału uwięzienia o skończonym zasięgu i głębokości umożliwiło podanie interpretacji wiązania układów wieloelektronowych w KK. Przedyskutowano wpływ geometrii potencjału uwięzienia i zewnętrznego pola magnetycznego na symetrię stanu podstawowego układów wieloelektronowych. Pokazano możliwość istnienia związanych stanów wzbudzonych centrum D– uwięzionego w sferycznej KK. Podana została pełna kwantowo-mechaniczna interpretacja zjawiska blokady kulombowskiej, obserwowanej w samozorganizowanych KK i w pionowej kropce sterowanej bramką.  Przedstawiono opis ilościowy wyników spektroskopii pojemnościowej na samozorganizowanych KK InAs/GaAs. Samouzgodnione rozwiązanie równań Poissona-Schrödingera dla całego urządzenia  pozwoliło na opracowanie kompleksowego opisu teoretycznego działania tranzystora jednoelektronowego, zbudowanego na bazie pionowej KK sterowanej bramką. 
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